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L d1 |
| d4 |_ds5 d2 |
HE | ds
Symbol Min(mm) Typ(mm) Max(mm)

A 1.05 1.15 1.25

C 0.15 0.20 0.22

D 6.0 6.2 6.4

E 3.7 3.9 41
HE 59 6.0 6.1

d1 228 233 2.38
d2 0.90 0.95 1.00
d3 0.95 1.00 1.05
d4 2.20 2.25 2.30
d5 2.70 275 2.80
el 0.30 0.35 0.40
e2 0.25 0.30 0.35
e3 0.35 0.40 0.45
ed 0.55 0.60 0.65
eb 0.75 0.80 0.85

L 0.95 1.05 1.15
L1 0.40 / 0.80

f1 1.55 1.6 1.65
f2 0.75 0.8 0.85
f3 1.38 143 1.48
f4 0.61 0.66 0.71

a 0.2 (ref.)
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